Donats Erts
LU Kimiskas fizikas instituts

Nanovadu struktiras ir paradijusas sevi ka efektivi (Nat. Mater, 2005, 4, 455)
fotosuinu elektrodu materiali

1.katrs nanovads nodrosina tieSu elektronu celu uz kolektora elektrodu,

2. samazinas elektronu keéraju centru daudzums salidzinot ar plasi
pielietotajiem nanokristaliskoiem elektrodiem, kur tie sadi centri veidojas
uz kristalitu robezas.

3.Nanovadi nodrosina garaku optisko celu multiizkliedei.

Tiks pétita silicija, germanija, bismuta un antimonija sulfidu un citu
pusvaditaju nanovadu pielietoSana energijas konversacijai, tiks noteikta
parveidosanas efektivitate, optimala nanovadu strukttira, tiks kontroléta
katra individuala nanovada foto efekta iznakums, tiks noteikta ladinu
mobilitate un citi parametri.



1. Kontaktu veidoSana pie individualiem Sb,S; nanovadiem, izmantojot
elektronu litografiju

Si/SiO, — 16 elektrodu plaksnite Rozetés sakartoti Sb,S; NW
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Individuals Bi,S; NW, @ 200 nm

54800 2.0kV 8.6mm x8.00k SE(L) 5.00ur|n

54800 5.0k 8.8mm x900 S



Ar EBL uz individualiem
Bi,S; NW izveidoti elektrodi

54800 3.0kV 7.7mm x901 SE(L)



2. Veikt individualu un nanoporas audzetu Sb,S,
nanovadu elektrovadoso ipasibu péetijumus

» Pusvaditaja materials
» Zonas platums 1,8 — 2,5 eV
 Cietibas skalas vértiba — 2 (Mosa skala)
* Pielietojuma iespeéjas
— Saules energijas izmantoSana
— Foto elektriskas ierices



Vadamibas meéeroisana ar elektrovadosu AFM zondi

Modifikacija, parvietosanas
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Vadamibas merisana ar elektrovadosu AFM zondi

« Kontakpretestiba (5 — 20 GQ)
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Current (nA)

in situ eksperimenti

Nanoporas sakartoti nanovadi
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3. Veikt Sb,S; nanovadu fotovadamibas
petijumus un salidzinat ar Bi,S; fotovadamibu.

EL3-4

adTbas —

- bloks

{nA}=f(U{V})

Sb2S3 eksperimenti tiks pabeigti decembra sakuma)



Impedances pirmie merijumi

Al,O4 poras (ripnieciskas atvértas),
Al,O4 poras (100 nm) péarklatas ar Au
(60 — 100 nm), Al,O4 poras (200 nm)
parklatas ar Pd (200 nm)



“Sendvica” veida elektrolitiskas Stnas impedances mérijumiem

Apziméjumi:

1- elektrolits;

2- anods

3- aluminija poras

4- katods

5- references elektrods
6- “tiltind” no filtrpapira




Impedances spektri uznemti rpnieciski razotiem aluminija oksida poru plaksnitém: péc poru atvérSanas un péc Au vai
Pd slana uzputinaSanas. Redzams, ka uzputinot Au vai Pd samazinas kopéja pretestiba modulis |Z| ) no 18 k€ Iidz 10-
11 kQ. Impedances spektri vienota skala parsedzas, tas nozimée, ka modulus sava starpa drikst salidzinat, jo tie ir
vienas dabas. Visi tris impedances spektri labi aprakstas ar ekvivalento elektrisko shému, kas paradita apaksa un kas
sastav no diviem cikliem (polarizacijas pretestibas R,, R; un konstantas fazes elementa Q,, Q, ) un elektrolita
pretestibas R;.
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Sakariba starp kapacitati, potencialu un uzputinato metalu
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